
9 1년 일본 반도체 화합물 시장 3 6 0억엔

9 1년 반도체 화합물 시장 성장이 둔화되고 있다.

9 1년 반도체 화합물 판매는 9 0년대비 7% 증가한 3 5 9억5 8 0 0만엔으로 나타났다.

상반기에는 9 0년 동기대비 16% 증가하는 등 높은 성장률을 유지했으나, 하반기에는 경기후퇴 영향

으로 7% 증가에 그쳤다.

결정별로는 G a A s (갈륨비소)계는 표시

용 수요가 침체를 보였지만, 옥외 표시

용과 이동 통신체의 마이크로파 다이오

드, FET(전계 효과형 트랜지스터) ,

GaAsIC 등이 신장, 하반기에도 4% 증

가했다.

G a P계는 주 용도인 L E D (발광 다이오

드), LD(레이저 다이오드)가 부진했다.

I n P (인슘인)계는 I n P가 1 3억2 5 0 0만엔

( 9 0년 1 4억2 0 0만엔, 기타 6억7 0 0 0만엔,

7억4 9 0 0만엔)으로 저조했다.

이는 Opt Device의 부진 때문으로, 특

히 거의 전량을 L E D (발광 다이오드), LD(레이저 다이오드)에 사용하는 갈륨인은 9 1년 하반기 판매

액 5 5억엔 정도로 하락했다.

이에비해 갈륨비소는 H E M T (고전자 이동도 트랜지스터), FET(전계효과 트랜지스터) 등

D i s c r e t e (개별반도체)용이 계속 부진하지만 디지탈 I C용이 서서히 활기를 띠어 6 5억엔 정도의 판매실

적을 올린 것으로 추정되고 있다.

<화학저널 1 9 9 2 / 8 / 1 5 >

1 9 8 6

1 9 8 7

1 9 8 8

1 9 8 9

1 9 9 0

1 9 9 1

판매량

8 , 3 4 5

8 , 3 9 7

8 , 4 4 9

9 , 2 5 1

1 0 , 9 4 6

1 2 , 4 6 0

판매량

7 , 3 7 6

8 , 6 4 1

8 , 0 2 4

9 , 2 0 3

1 1 , 1 1 4

1 1 , 4 7 6

판매량

1 , 5 8 6

2 , 1 6 0

1 , 4 6 5

2 , 1 5 9

2 , 1 5 1

2 , 0 2 2

증감률

1

1

1

9

1 8

1 4

증감률

─

1 7

▽7

1 5

2 1

3

증감률

─

3 6

▽3 2

4 7

0

6

G a A s
연도

G a P I n P

<표> 일본의 반도체 화합물 판매실적(JAMS-CS 통계)

(단위: 1 0 0만엔, ▽는 감소)


